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اتاق یِ دما در سیلیسیم در اسپینقطبیده یِ ال΋تر̶نها ِ تولید

اسپینقطبیده یِ جریانها اتاق یِ دما در سیلیسیم در اند توانسته مغناطیده، یِ ال΋ترˇدها از استفاده با

شود بیشتر قطبش چه هر میسنجند: ͳ΋تری΋ال ِ مقاومت ِ تغییر یِ رو از را ال΋ترۇنها ِ قطبش .[1] بسازند

نمونه Έی در میشود. آش΋ار سنجیده�شده ِ ولتاژ ِ تغییر با تغییرِمقاومت این که میشود، بیشتر هم مقاومت

است. ال΋ترˇنها ِ اسپین در 4.6% ِ قطبش با متناظر که شده، دیده 2.9 mV ِ تغییرِولتاژ n ِ نوع ِ سیلیسیم

140 ps شدیدَن�آلاییده ِ n نیمه�رساناهایِ در رسانش یِ ال΋ترˇنها یِ برا ،300 K یِ دما در اسپین ِ عمر

ین هم در آمده. دست به 270 ps شدیدَن�آلاییده یِ p نیمه�رساناهایِ در در رسانش یِ حفره�ها یِ برا و

آمده. دست به 310 nm حفره�ها یِ برا و 230 nm ال΋ترˇنها یِ برا هم اسپین ِ پخش ِ طول نمونه�ها
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